






















































专利名称(译) 发光装置和包括该发光装置的显示装置

公开(公告)号 US20200083470A1 公开(公告)日 2020-03-12

申请号 US16/549472 申请日 2019-08-23

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 CHUNG DAE YOUNG
KIM KWANGHEE
SEO HONGKYU
JANG EUN JOO
CHO OUL
KIM TAE HYUNG
WON YUHO
LEE HEE JAE

发明人 CHUNG, DAE YOUNG
KIM, KWANGHEE
SEO, HONGKYU
JANG, EUN JOO
CHO, OUL
KIM, TAE HYUNG
WON, YUHO
LEE, HEE JAE

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/56 C09K11/06 H01L51/00

CPC分类号 H01L2251/303 C09K2211/188 C09K11/06 H01L51/0037 H01L51/56 H01L51/0043 H01L51/0035 
H01L51/0039 H01L51/502 H01L51/0092 H01L51/50 C09K11/025 C09K11/70 C09K11/883 H01L33/06 
H01L33/26 H05B33/10 H05B33/14

优先权 1020180099520 2018-08-24 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种发光器件，其制造方法以及包括该发光器件的显示装置。 该
发光器件包括彼此面对的第一电极和第二电极，设置在第一电极和第二
电极之间的发射层，包括量子点的发射层以及设置在发射层和第二电极
之间的电荷辅助层。 ，其中，所述发射层包括面对电荷辅助层的第一表
面和相对的第二表面，所述量子点包括在所述量子点的表面上的第一有
机配体，在所述发射层中， 邻近第一表面的部分大于邻近第二表面的部
分中的第一有机配体的量。
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